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MCR Sistemi

MCR (Magnetically Controled Reactor) temel olarak bir SVC
(Static Var Compensator) sistemi bilesenidir. SVC
sistemlerinde gU¢ degisimleri; TCR (Thyristor Controlled
Reaktor), TSC (Thyristor Switched Capacitor) ve MCR gibi
sistemlerle kontrol edilir. MICR sistemi, pasif harmonik filtre
bankalari (Kapasitor bankalari) ile beraber kullanildiginda

hem enduktif bdlgede hem de kapasitif bolgede

kompanzasyon yapabilmesinin yaninda, harmonik bozulumu disuk oldugu igin tek basina

kullanilarak da endUktif bolgede kompanzasyon yapabilmektedir.
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MCR One Cikanlar ~

Baslica Ozellikleri

« Reaktif GU¢ kompanzasyonu

« GU¢ Faktoru dengeleme

« Gerilim RegUlasyonu

« Sebeke kayiplarini azaltma

- lletim kapasitesini arttirma

« inavitas VVMS ile uzaktan izleme ve kontrol imkani

Diger Sistemlere Ustunliikleri

« ik kurulum maliyeti diger aktif kompanzasyon sistemlerinden daha dusUktar.

- Bakim maliyetleri dusUk ve bakimlari kolaydir, az kurulum alanina ihtiyag duyarlar.

« S6nt reaktorlu sistemlerin aksine kademeli gUg ¢ikisi vermez, anlik istenilen reaktif giict tam
olarak verebilir ve harmonik bozulumu ddsiktar. <3%

« MCR kontrol sistemi kapali dongu kontrol algoritmasiyla hesap yapip gug ¢ikisini ayarlar.

« MCR sistemi ihtiyaca gore Reaktif Gig Kompanzasyon Modu, Gerilim Regulasyon Modu ve
Sabit Reaktif GU¢ modu segeneklerinden biri ile ¢alisabilir.

« intiyaca gére giiciniin %2 si ile %100'U arasinda anlik olarak gikis verebilir.

« Referans degisikliklerinde giicun oturma suresi 1-2 saniyedir.




MCR Sistem Bilesenleri

Tristor Kutulari

MCR'nin kontrol sargisini stren tristorlG guc kati tristdr kutularinin igerisindedir. Tristor
kutusu, tristér modulleri, diyot moduld, snubber devresi ve sUricu kartindan olugmaktadir.
SUrucu kartl, kontrol panosundan fiber optik kablolarla gelen tetikleme sinyalleri ile tristorleri
surerek kontrol sargisindan gerekli akimi gegirir.
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4 Kontrol Panosu

MCR sisteminin tUm kontrolleri kontrol panosunda yapilmaktadir. Kontrol panosu kontrol
elektronigi, scada ve HMI bélumlerinden olugmaktadir. Sebekenin akim ve gerilim bilgileri
kontrol elektronigi tarafindan okunarak gug¢ hesaplari ve kontrol islemleri burada
gerceklesmektedir. Kontrol elektronigi ve SCADA Modbus TCP ile haberlesebilmektedir.
Kontrol panosunda bulunan HMI ekranindan sistemle ilgili konum bilgileri, ¢aligma bilgileri,
hata veya alarm bilgileri, anlik akim, gerilim ve gug bilgileri, izlenebilmekte ayni zamanda da
kontrol ayarlari yapilabilmektedir. Son olarak SCADA'ya bagh bir modem Uzerinden uzak bir
merkezden kontrol ve izleme sagdlanabilmektedir.

9 MCR Reaktoru

Temelde manyetik nUveye sarili ana sargl ve kontrol sargilarindan olusan bir reaktérdur.
Kontrol sargilarindan kontrol akimi gegirilerek reaktérin enduktansi degistirilir béylelikle ana
sargidan gegen akim azaltilip artinlabilir. Ana sargilar direkt orta gerilime baglanir. Kontrol
sargilari ise tristér kutusuna baglanir.



Referans Projeler

9 Farkl Dagitim Sirketi 108 Dagitim istasyonu inavitas VVMS ile
Uzaktan izleme
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